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HERIMEE

TO-220FJ-3L B 2K
A
. Al SYMBOL | MIN NOM MAX
- A 442 4.70 5.02
9P A1 2.30 2.54 2.80
T I A3 250 276 3.10
) g} T, —H b 055 0.70 0.85
i / HI b2 — — 1.29
$ L‘ 7 C 0.35 0.50 0.65
D 15.25 15.87 16.25
N D1 13.97 14.47 14.97
o D2 10.58 11.08 11.58
E 9.73 10.16 10.36
S 2.54BCS
T T H1 6.40 6.68 7.00
L1
L 12.48 12.98 13.48
L1 — — 2.00
b2 | P 3.00 3.18 3.40
Q 3.05 3.30 3.55
D2
o] c A3
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E A
C SYMBOL MIN NOM MAX
S|
I ’/E A 430 450 470
-
‘ ‘ Al 2.20 2,92
b 0.71 0.80 0.90
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[a] ,4<,£ —
c 0.34 0.65
c2 1.22 1.30 1.35
- [ D 8.38 9.30
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H E 9.80 10.16 10.54
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£ A
Al
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3 F— SYMBOL | MIN NOM MAX
1 B - 1] A 4.30 4.50 4.70
H1 [ Al 1.00 1.30 1.50
- A2 1.80 2.40 2.80
| b 0.60 0.80 1.00
L \ [ b1 1.00 — 1.60
| C 0.30 — 0.70
‘ D 15.10 | 15.70 16.10
D1 ﬂu} D1 8.10 9.20 10.00
E 9.60 9.90 10.40
‘ e 2.54BSC
H1 6.10 6.50 7.00
i i r L 12.60 | 13.08 13.60
| | | L1 H L1 — 3.95
b1
‘ ‘ 4 = PP 3.40 3.70 3.90
i i i Q 2.60 — 3.20
I il
) ] i
e A2
[}
TO-3P B 2K
D A
F2 cl SYMBOL | MIN NOM | MAX
*‘ A 4.4 \ 5.2
T T ]
j: C1 1.2 \ 1.8
S (D4 1 e ]
ﬁ b 0.7 1 1.3
j bl 2.7 3 3.3
b2 1.7 2 2.3
e D 15 155 16
- L1
‘ i ‘ C 0.4 0.6 0.8
J b1l ;i Al F2 8.5 \ 10
b2 | L ! b € 5.45typ
‘ ‘ D L1 229 \ 23.6
| | L 39 \ 41.5
L2 19.5 \ 21
e e
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TO-263-2L B 2K
E ba 2
SYMBOL MIN NOM MAX
r A 4.30 4.57 4.72
Al 0 0.10 0.25
b 0.71 0.81 0.91
@ L c 0.30 0.60
@ 117 127 137
I
D 8.50 9.35
I E 9.80 10.45
] o e 2.54BSC
S
- " 14.70 15.75
- ! L 2.00 2.30 2.74
1J 1 112 1.27 1.42
- L2 1.75
bl e e *—LJ** b
TO-247-3L B 2K
SYMBOL MIN NOM MAX
A 4.90 5.00 5.10
Al 231 2.41 251
A2 1.90 2.00 2.10
b 1.16 - 1.26
b2 1.95 - 2.15
b4 2.96 - 3.20
c 0.59 -——— 0.66
D 20.80 21.00 21.20
E 15.60 15.80 16.00
E2 4.90 5.00 5.10
E3 2.40 2.50 2.60
e 5.44 BSC
L 19.72 19.92 20.12
L1 - - 430
P2 2.40 2.50 2.60
Q 5.60 5.80 6.00
T 9.80 10.00 10.20
U 6.00 6.20 6.40
o 224 v =
PN =B FRBBIRAR AT 1.4
http: //www.silan.com.cn 1000 FEoW




GO +xmmF  SVS20N60FJ(K)(T)(PN)(S)(P7)D2 iitEE 4

o EEREUAPHERR BABTEM! FOETRMRNEFRATE, FEIEHAXERRE TEMR
o

o AEFTERET R K T A — R R RMEUR MR B8, KT SUEEMEA Silan PEREHT RGBT
BLEIE B R AR RINZ 16,  DOBE S E R TR P e R B 1 35 B T 4R R AR L R A2

¢ PREIVKTIES, RATREPANZRAERFH 6!

EEZY SVS20N60FJ(K)(T)(PN)(S)(P7)D2  CR4KAL. 1t 45
W B UM L =R T R A A R A AF|FEW:  http: //Iwww.silan.com.cn
W A 1.4
B sk
1. )0 DVIDT %
W A 1.3
B %

1. EES R A i h 2%
2. ¥ TO-247 £ I

W A 1.2
1B
1. 340 TO-263-2L %
W A 1.1
B HGE

1. BB, JPORRTE. QE R gk, Q iz
2. H TO-262-3L H AL E

Ji A 1.0

1B
1. ERRARA

TN L =R FRDERAR A 1.4

http: //www.silan.com.cn Fi1om F10mW



	描述
	特点
	产品规格分类
	极限参数(除非特殊说明，TC=25(C)
	热阻特性
	电气参数(除非特殊说明，TC=25(C)
	源-漏二极管特性参数
	典型特性曲线
	典型特性曲线（续）
	典型测试电路
	封装外形图
	封装外形图（续）
	封装外形图（续）

